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芯片特性
 低功耗

 低压降

 温度系数稳定

 低静态电流: 6V输入时为5.5uA

 输出电压精度: ±2%

典型应用
 电池供电设备

 参考电压源

 相机、摄像机

 便携式影音系统

 手机

 便携式游戏

产品概述
系列是一组由CMOS技术实现的三端低功

耗高精度稳压值。该系列产品可以在较低压差时提

供一个较大的负载电流。

系列是由限流电路、驱动晶体管、精密基

准电压和纠错电路组成。此产品和低ESD陶瓷电容

兼容可用。

电流限制器的折返电路做为短路饱和以及输出引

脚的输出电流限制器工作。输出电压由内部熔丝决

定。可输出1.2~5.0V范围内的任意电压。

为SOT23封装。

应用电路图

内部框图
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引脚定义

系列 (SOT23封装)

PIN 脚 PIN 名称 功能

1 GND 地

2 VOUT 输出

3 VIN 输入

印记规则

产品名称
产品代码

(1) (2) (3) (4)

-15 6 5 E 9

-18 6 5 K 5

-25 6 5 T 5

-28 5 4 F K

-30 6 5 Z 5

-33 6 6 2 K

-36 6 6 5 K

-40 6 6 9 X
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注：全型号为HX6606PXX2MR,HX6609P代表产品代码。XX代表伏数，如33就代表3.3V.

2MR代表SOT-23封装
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极限参数

参数 符号 最大值 单位

输入电压 VIN 8 V
输出电流 IOUT 300* mA
输出电压 VOUT VSS-0.3~VIN+0.3 V

封装功耗

SOT-23

Pd

0.20 W
SOT23-3 0.25 W
SOT-89 0.50 W
USP-6B 0.10 W
TO-92 0.50 W

工作温度范围 Topr -40~+85 ℃

储存温度范围 Tstg -55~+125 ℃

*IOUT=Pd/(VIN-VOUT)
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电性能参数

（Ta=25℃）

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

输出电压 Vout
Vin=Vout+1V

1.0mA≤Iout≤30mA
Vout×0.98 -- Vout×1.02 V

电流能力 Iout Vin-Vout=1V -- 300 -- mA

低压差 Vdrop 见下页表

线性调整率 △Vout1/(Vin·Vout)
1.6V≤Vin≤8V

Iout=40mA
-- 0.05 0.2 %/V

负载调整率 △Vout /ΔIout
Vin= Vout+1V

1.0mA≤Iout≤80mA
-- 12 30 mV

输出电压温度系数 △Vout/(Ta·Vout)
Iout=30mA

0℃≤Ta≤70℃
-- ±100 -- Ppm/℃

静态电流 Iss -- -- 5.5 8 uA

输入电压 Vin -- -- 6 8 V

纹波抑制比 PSRR
F=1KHz

Vin=Vout+1V
-- 50 -- dB

输出噪声 EN BW=10Hz～100KHz -- 30 -- uVrms

低压差参数表：

输出电压范围（V）
低压差（V）

测试条件 典型值 最大值

Vout≤1.5V

Iout=100 mA

0.50 0.68

1.8 ≤ Vout ≤ 2 0.39 0.53

2.8 ≤ Vout ≤ 5.0 0.28 0.39
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封装信息
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